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MEMORIA DESCRIPTIVA

Las matrices a diodos se utilizan frecuentemente en 
los dispositivos electrónicos de mando de programas o de co- 

^-edificación. En tales matrices, los diodos conectan las li­
neas (horizontales) y las columnas (verticales) en posicio- 

5. nes que varían según el programa o el código, a establecer.
Para permitir una gran flexibilidad de la programación o de 
la codificación* asá como la ejecución de estas matrices sin 
utillaje, se ha conducido a la realización de matrices con 
dichos enchufahles.

10. Yh se conocen matrices a diodos, en las cuales cada



uno de los diodos se monta, en an soporte terminado mediante ana 
espiga enchafable en ios contactos de la. matriz:. Estos contac­
tos presentan bajo la forma de varias hilaras de resortes dis­
puestas perpendicalarmente las anas con respecto a las otras y 

5. sobre dos planos saperpaestos.
EL inconveniente de tales matrices reside ..en al hecho 

de que, caando la espiga se enchafla en la matriz, el cuerpo 
del soporte qae lleva el diodo queda al exterior de los contac­
tos y qae deben efectaarse conexiones del diodo hasta los dos 

10. pantos de contacto. Da ello resalta an cierto volaman del con- 
jnnto. Ademas, tal solución es may onerosa.

La presente invención tiende a remediar estos inconve­
nientes. Tiene por objeto ana matriz a diodos destinada a la 
realización de conexiones en circuitos de mando de programación 

15. o de codificación qae comprende dos planos saperpaestos de ele­
mentos de contacto. Esta matriz se caracteriza en qae comprende 
medios para enchafar los diodos de forma qae estos se posicionen 
an el intervalo comprendido entre los dos planos.

EL dibajo anexo representa, esquemáticamente y a título 
20. de ejemplo, varias formas de ejecución del objeto de la inven- 

cióii''*
La figura 1 representa, en sección parcial, ana forma 

de ejecución de ana parte del cuerpo de ana matriz a. diodos.
La figura 2 representa ana forma de ejecución de las es- 

25. pigas de contacto de an diodo.
La figura 3 representa, en sección parcial, otra forma 

de ejecución de ana matriz a diodos.

t



En la. figura, i, se representa, el cuerpo de una matriz 
a diodos 1, en el interior de la cual se encuentra enchufado 
un diodo 2. Este diodo 2 termina en cada extremidad mediante 
una espiga de contacto superior 3 y por una espiga de contac­
to inferior 4 que tiene sensiblemente el mismo diámetro que 
el cuerpo del diodo. Así el diodo 2 enchufado se encuentra 
situado entre dos píanos de piezas de contacto 5 y 6 a resor-

' t
te. Para evitar enchufar al diodo 2 a la inversa, la espiga 
superior 3 está provista de una cabeza 7 cuyo diámetro es li­
geramente superior al del orificio 8 de introducción del dio­
do en la matriz 1.

Según una variante de ejecución representada, en la fi­
gura 2, la envoltura aislante 9 del diodo se metaliza en cada 
una de las extremidades* Así las zonas metalizadas *0 se enla­
zan al cátodo, respectivamente al ánodo, del diodo y reemplazan 
las espigas de contacto 3 y 4 de los que está provisto el diodo 
representado en la figura 1. Estas zonas metalizadas 10 se vie­
nen a empeRar en las piezas de contacto 11 y 12 de la matriz a 
diodos*

Según otra forma de ejecución, representada en la figu­
ra 3* la matriz a diodos comporta un cuerpo central aislante 13 
en el interior del cual se practican alojamientos 14 para los 
diodos 15. las partes superior e inferior de la matriz están 
formadas respectivamente por dos circuitos impresos 16 y 17 que. 
regulan el cuerpo aislante 13, formando el circuito superior 16 
la tapa. Cada uno de estos circuitos lleva pistas de contacto 
para las líneas y las columnas de la matriz.
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El diodo 15, que se dispone entra los dos circuitos im­
presos 16 y 17, es solidario de ana cabeza de contacto 18 y de 
un contacto inferior 19 para formar una clavija. la cabeza l8 
del contacto superior del diodo 15 se apoya contra el cirouito 

5'. impreso superior 16. El contacto inferior 19 del diodo 15 está 
enlazado al circuito impreso inferior 17 por.intermedio de una 
arandela. 20 y de un resorte 21 que asegura la presión de con­
tactos sobre cada uno de los circuitos impresos 16 y 17. La aran­
dela 20 y el resorte 21 están retenidos en una cavidad 22 del 

10. cuerpo central aislante 13 de la matriz, con el fin de que no
se puedan escapar cuando se separa el circuito impreso superior 
16.-

La matriz a diodos descrita, puede utilizarse sea en pro­
gramación, por ejemplo sobre una máquina facturadora., sea en co- 

15* dificación, por ejemplo en combinación con una máquina de escri­
bir eléctrica y un dispositivo de banda, perforada.



N O T A

Descrito el objeto del presente invento, se declaran 
nuevas y de propia invención las siguientes reivindicaciones 
con prioridad de la solicitad de patente suiza nR 5330/69 del 
17 de abril de 1.969.

1. -* Perfeccionamientos en matrices a diodos, destinadas 
a la realización de conexiones en circuitos de mando de progra­
mación o de codificación,, que comprenden dos planos superpues­
tos de elementos de contacto (5, 6, 11, 12, 16, 17), caracteri­
zados en que comprenden medios para enohufar los diodos (2, 15) 
de forma que éstos se dispongan en el intervalo comprendido en­
tre los dos planos.

2. - Perfeccionamientos, según la reivindicación 1, ca­
racterizados en que una (3) de las dos extremidades de contac­
to (3 y 4) de cada diodo (2) está provista de una cabeza (7) de 
un diámetro superior al del alojamiento en el cuerpo de matriz 
(1) para permitir el montado del diodo (2) solo en un sentido.

3. - Perfeccionamientoa, según la reivindicación 1, ca­
racterizados en que los diodos comportan una zona metalizada 
(10) a oada una de las extremidades de su cuerpo para formar
las conexiones eléctricas entre los electrodos de los diodos y
/ //lós elementos de contacto (11, 12).

4. - Perfeccionamientos, según las reivindicaciones 1 y 
2, caracterizados en que comprenden un cuerpo central aislante
(13) que presenta alojamientos (14) para los diodos (15), es-
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tando constituidos los planos superpuestos de elementos de con­
tacto por dos circuitos impresos (16, 17) dispuestos de una par­
te y de otra de este cuerpo (13), asegurándose la presión de 
contacto en el sentido axial de los diodos por órganos elásti-

5. eos (21)..'
5.v- Perfeccionamientos en matrices a diodos.
Segón se describe y reivindica en la presente memoria 

descriptiva que consta de seis hojas foliadas y escritas a má­
quina por una sola de sus caras, acompasadas de los dibujos 

10. reglamentarios.
Madrid, a - 8 ABR. 1970
p. a<¡
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